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Ovérena technologie

Senzor na bazi hybridnich nanostruktur pro detekci oxidu
uhelnatého — JCOKBI2.01

» V souladu s platnou metodikou Ufadu viady

CR je uplatfiovana ovéfena technologie.

»  Ovéfena technologie vznikla v pfimé
souvislosti s feSenim ,SEPIOT - Senzory
plynt na bazi hybridnich nanostruktur pro loT
aplikace” (TH04010211).

»  Predmétem ovéfené technologie e

chemorezistivni senzor pro detekci oxidu

Kombinovana senzorova platforma KBI2. uhelnatého,  ktery je tvofen  planarni

kombinovanou senzorovou platformou KBI2
CO - 40 mL/min. 350 stC. vzorek 25 obsahujici interdigitalni elektrodovou
strukturou, na kterou je nadeponovana

E‘ 120 [
g 1%{%; senzitivni vrstva na zakladé jednosténnych
CISLO PROTOKOLU / g 21 | | f uhlikovych nanotrubic (SWCNT)
1000 2000 3000
SMLOUVY O VYUZITiI / tfs] dekorovanych InxO,/SnOyx a nanocasticemi
UPLATNENT paladia (Pd NPs).
VYSLEDKU: Samotny postup vyroby senzor(i se sklada ze

dvou technologickych celkd.
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Priklad relativni zmény odezvy senzoru na skokovou zménu

KONTAKTNI OSOBA: koncentrace plynu CO 0 — 48 ppm.

P> Senzitivni vrstva je realizovana na senzorové
platformé pomoci technologie spin-coatingu a

s magnetronovym naprasovanim.
doc. Ing. Tomas Blecha, Ph.D.

tel.: 377 634 544 »  Odezva chemorezistivniho senzoru na danou

tblesi@fel zcu.cz koncentraci zkuSebniho plynu je posuzovana
jako zména impedance obvodu senzoru s IDE
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] Ry ! ’ oproti impedanci méfené na senzoru
PRACOVISTE: ""f SR 1 i J vystaveného nulové koncentraci daného plynu.
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0 10 2 T T s 0 s0 »  Ovéfeni technologie vyroby bylo zaloZzeno na
Fakulta elektrotechnicka into méfensho senzors . .

posouzeni reprodukovatelnosti odezvy
Katedra materialG a technologii Relativni zmény odezev 53 ks senzord na skokové zmény vyrobenych senzor na zménu koncentrace
Univerzitni 8, 306 14 Plzef koncentrace oxidu uhelnatého (0 — 48 ppm). oxidu uhelnatého ve vzduchu.
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